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Résumé :

Le graphéne est un matériau qui posséde une grande conductivité électrique, une grande flexibilité et
une haute transparence. Dans ce travail nous nous intéressant au réle du graphéne et son effet des cellules
solaires. Les recherches indiquent que le graphéne affecte principalement sur les cellules avec des couches
minces. Il est utilis¢ comme ¢électrode transparente alternative au lieu de 1'ITO et le FIO dans les cellules
organiques, les cellules pérovskites et les cellules pigmentaires particuliérement, grace a la forte mobilité des
¢électrons qu'il contient. Le graphéne est utilisé comme une couche efficace et active qui capte les photons. 1l
est utilis¢ comme couche d'interface dans les cellules a couches minces (cellules en plastique) légeres, ce qui
ouvre des horizons pour une utilisation directe sur les murs des toits des batiments. Il est également utilisé
pour produire de 1'¢lectricité par des cellules dans les conditions de manque de rayonnement solaire pendant
les climats pluvieux, contrairement aux cellules conventionnelles qui sont inefficaces dans de telles conditions.
De nombreuses recherches scientifiques ont confirmé que I'utilisation du graphéne ouvre de larges horizons

pour le développement et la fabrication des cellules solaires stable constituées de graphéne avec des colts
moins chers. Le rendement des cellules hétérogeénes incorporées au graphéne a été amélioré de 0,5 a 3%.

Mots clés: Graphene, Cellules solaires, Rendement, Cellules a couche mince.

Summary:

Graphene is a material with great electrical conductivity, great flexibility and great
transparency. In this work, we seek to know the role and how graphene affects solar cells. Research
indicates that it mainly affects cells with a thin film. It is used as a transparent electrode as an
alternative to ITO and FIO in organic cells, perovskite cells and pigment cells, in particular thanks to
the high mobility of electrons it contains. Graphene is used as an active active layer that captures
photons and as an interface layer in lightweight thin film cells (plastic cells), which opens up
horizons for direct use on the walls of roofs and buildings. It is also used to generate electricity by
cells under conditions of lack of solar radiation in rainy climates, unlike conventional cells which are
inefficient under such conditions. Numerous scientific researches have confirmed that the use of
graphene opens wide horizons for the development and the possibility of making solar cells made of
stable graphene at a cheaper manufacturing cost.The efficiency of heterogeneous cells incorporated in
graphene has been improved by 0.5 to 3%.

Key words: graphene, solar cells, efficiency, thin film cells.




